Republica Bolivariana de Venezuela

Universidad Bicentenaria de Aragua
Vicerrectorado Académico
Facultad de Ingenieria
Escuela de Ingenieria Eléctrica

eELEC

Materia Semestre Cdodigo Prelacién
LAB. ELECTRONICA | Vv FPE25A //FPE25E
Unidades de crédito Obligatoria Electiva Densidad horaria
Horas Asesorias Horas Aprendizaje Horas Totales
01 X 0 02 02

JUSTIFICACION

Esta asignatura le permitird al futuro profesional de la Ingenieria Eléctrica, realizar montajes de circuitos
electrénicos sencillos con Diodos de Juntura y Transistores bipolares, a fin de adquirir las habilidades para
interpretacion e identificacion de fallas en otros circuitos similares que estdn presentes en equipos eléctricos y
electronicos, utilizados en el sector industrial.

OBJETIVO GENERAL

Comprobar

el funcionamiento de los circuitos electronicos con DIODOS y Transistores de Juntura, Realizar

montajes de circuitos electrénicos con Diodos y transistores en Protoboard y en las consolas de Pruebas de circuitos
disponibles en el Laboratorio, para su interpretacién y diagndstico de fallas.

CONTENIDO

UNIDAD |
Caracteristicas del Diodo

Medicion de la tension y la corriente del diodo con polarizacidon directa e
inversa, Dibujar la curva caracteristica de un Diodo, Determinacidn resistencia
dindmica del Diodo, Diagnéstico de fallas.

UNIDAD I
El Diodo como rectificador

Circuito Rectificador de onda, Circuito rectificador de onda completa,
Determinacion del voltaje de rizado, Circuito rectificador tipo puente,
Influencia de la carga sobre la tensidn de rizado, Diagndstico de fallas.

UNIDAD IlI
El Regulador a Diodo Zener

Curva caracteristica de un diodo zener, Determinacién de la zona de ruptura o
zener, Prueba de funcionamiento del regulador a diodo zener, Regulacion de la
carga, Diagndstico de fallas

UNIDAD VI
La caracteristica del Transistor Bipolar

Graficar curva caracteristica de entrada del transistor, Graficar la familia de
curvas caracteristicas de salida del transistor, Calcular el Beta del transistor,
Identificar zona activa, zona saturacion y zona de corte en la curva
caracteristica, Diagndstico de fallas.

UNIDAD V Determinar  ganancia de tensién, Determinar la ganancia de corriente,

El Amplificador Basico con transistor Determinar la ganancia de corriente, Distorsion del amplificador, Diagndstico de
BIT fallas

UNIDAD VI Disefio y construccion de una fuente de alimentacién DC de acuerdo a

Montaje de una fuente de
alimentacion DC

especificaciones técnicas dadas.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

- Revisién Bibliografica
- Exposicion. Demostracion
- Técnica de la pregunta
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ESTRATEGIAS DE EVALUACION

- Revisidn de los ejercicios resueltos
- Participacién individual
- Revisidn de informe, prueba escrita individual

REFERENCIAS

Degem System, Curso EB—111 Fundamentos de Semiconductores I.

Degem System, Curso EB — 141 Fuentes de Alimentacién
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